pnp- TELEFUNKEN [oce12]

Flachentransistor ZE-Verstéirker 470 kHz

Gleichstrom-MeBwerte, tomb, = 25°C

-

Arbeitspunkt —Ucg =6V, —lc=05mA

Basisstrom —lg 8 pA
Basisspannung —Use 150 mY
Reststrome

Collectorreststrom, —Ucg = 6 V —lebo 25 < 10 pA
Emitter offen

Collectorreststrom, —Uck =6 V —lek 7 < 25 A
Emitter-Basis kurzgeschlossen

Collectorresistrom, —Uce =6V —lceo 80 < 600 pA
Basis offen

Emitterreststrom, —Ugg = 6 V —lebo 18 < 12 pA

Collector offen

Collector-Restspannung

Ucs = 0 bzw. Uce = Use
bei —lc =5 mA —UcCErest 220 myY

Wechselstrom-MeBwerte, tamb = 25°C, —Uce =6V, —lc=05mA

Stromverstarkungsfaktor, f = 1kHz hte 60
Avusgang kurzgeschlossen
o-Grenzfrequenz fo!) 6 < 3 MHz

Vierpolparameter, § — 1kHz, Emitterschaltung

Eingangsleitwert Yie 0,33 0,17...1 m$S
Ausgang kurzgeschlossen

Ricksteilheit Yre 0,25 0,1..1 us

Vorwdrtssteilheit Yfe 18 16...19,5 mAJY

Ausgangsleitwert Yoe 9 5..20 uS

Eingang kurzgeschlossen

1) f,, ist die Betriebsfrequenz, bei welcher der Stromverstarkungsfakior in Basisschaltung a auf das 0,7fache
seines Wertes bei 1 kHz abgesunken ist.
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TELEFUNKEN

Wechselstrom-MeBwerte, tamb = 25°C, —Uce =6V, —lc =05 mA

ZF-Verstdrker in Emitterschaltung, zF = 470 kHz

Eingangsleitwert

Yie = gie T j0Cie Jie 07

Ausgang kurzgeschlossen

wCie ],6
. . 1
Eingangswiderstand - 14
Ausgang kurzgeschlossen Jie
Eingangskapazit&t Cie 550
Rucksteilheit Yre = 9re + i(DCre Ore 5
WCre 42
- . . 1
Riickwirkungswiderstand — 0,2
Jre
Riickwirkungskapazitét Cre 14
Vorwartssteilheit Yie = Yie - ei®fe Yie 16,5
Pfe —-17
Ausgangsleitwert  yoe = goe T j®Coe Joe 22
Eingang kurzgeschlossen
wCoe 88
. 1
Ausgangswiderstand — 45
Eingang kurzgeschlossen Yoe
Ausgangskapazitdt Coe 30
Eingang kurzgeschlossen
Basiswiderstand IBb 100
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TELEFUNKEN [oce]

Grenzwerte, absolute Maxima

Spannung zwischen Collector und Emitter —Ucko 10 \'
bei offener Basis

Spannung zwischen Collector und Emitter —Uck 17 \')
bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke

Spannung zwischen Collector und Basis —UcBo 17 Y
bei offenem Emitter

Spannung zwischen Emitter und Basis —UEBo 10 \')
bei offenem Collector

Collector- + Emitter-Verlustleistung, Pc+E 30 mW
tamb = 45°C, Betrieb in ruhender Luft

Sperrschichttemperatur ti 75 °C

max. Abmessungen

Farbpunkt
<
2 -
Y;
75 —» 40 {

Gewicht: max.1g
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pnp- TELEFUNKEN [oceis]

Flachentransistor Mischstufe 2 MHz

Gleichstrom-MeBwerte, tqmb = 25°C

Arbeitspunkt —Uce =6V, —lc=05mA

Basisstrom —Ig [ pA
Basisspannung ~Use 150 mY
Reststrome
Collectorreststrom, —Ucg =6 V —lebo 25 < 10 pA
Emitter offen
Collectorreststrom, —Uck = 6 V —lek 10 < 30 pA
Emitter-Basis kurzgeschlossen
Collectorreststrom, —Uce = 6 V —lceo 150 < 600 pA
Basis offen
Emitterreststrom, —Ues = 6 V —lebo 18 < 12 A
Collector offen
Collector-Restspannung
Uce = 0 bzw. Uce = Use
bei —lc = 5mA —UcErest 210 myv

Wechselstrom-MeBwerte, tamb = 25°C, —Ucs bzw. —Uce =6V, —Ic = 0,5 mA

a-Grenzfrequenz fal) 107 < 7 MHz
Stromverstdrkungsfaktor, f = 1 kHz hte 90

Rauschzahl, fe = 1 MHz F2) 7 < 10 dB

Vierpolparameter, f = 1kHz, Emitterschaltung
Eingangsleitwert Yie 0,2 0,07 ...1 m$S
Avusgang kurzgeschlossen

Ruicksteilheit Yre 0,2 01..1 uS
Vorwdrissteilheit Yie 18 16..19,5 mAJY
Ausgangsleitwert Yoe 15 8..30 uS

Eingang kurzgeschlossen

1) f, ist die Betriebsfrequenz, bei welcher der Stromverstarkungsfakior in Basisschaltung a auf das 0,7fache
seines Wertes bei 1 kHz abgesunken ist.

2) Gemessen in einer Mischstufe in Emitterschaltung mit U,y = 250 mV und Leistungsanp g zwisch
Transistor-Eingangswiderstand und Generator-Innenwiderstand. (Siehe auch TELEFUNKEN-RGhren-
mitteilung fir die Industrie 5707 23.)
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TELEFUNKEN

Wechselstrom-MeBwerte, tams = 25°C, —Uce =6V, —lc =05mA
Mischstufe in Emitterschaltung, f = 2 MHz
Eingangsleitwert  yie = gie T jwCie Gie 17 < 5 m$S
Ausgang kurzgeschlossen
wCie 2,5 06..5 mS
1
Eingangswiderstand — 0,6 > 02 kQ
Ausgang kurzgeschl Qie
Eingangskapazitaf Cie 200 50...400 pF
Rﬁcksfe“heit Yre = Gre + i(DCre Jre 40 ]2,5 o ]00 !.LS
0Cre 150 < 180 uS
Riickwirkungswiderstand gl— 25 10...80 kQ
re
Rickwirkungskapazitat Cre 12 < 145 pF
Vorwdarissteilheit  yre = yre - ei®fe Yie 14 11..18 mAJV
Pfe —45 o
AUsgﬂngSleifwe” Yoe = Joe + iﬁ)Coe Joe ]40 < 330 uS
Eingang kurzgeschlossen
®Coe 350 125...630 !.Ls
1
Ausgangswiderstand — 7 > 3 kQ
Jdoe
Ausgangskapazitat Coe 28 10...50 pF
Eingang kurzgeschlossen
Basiswiderstand rBb 90 < 200 Q
A
D
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TELEFUNKEN [oceis]

Grenzwerte, absolute Maxima
Spannung zwischen Collector und Emitter —Uceo 10 \")
bei offener Basis

Spannung zwischen Collector und Emitter —Uck 17 \'/
bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke

Spannung zwischen Collector und Basis —Ucgo 17 \'
bei offenem Emitter

Spannung zwischen Emitter und Basis —UEeBo 10 \
bei offenem Collector

Collector- -+ Emitter-Verlustleistung, Pc-E 30 mW
tamb = 45°C, Betrieb in ruhender Luft

Sperrschichttemperatur ti 75 °C

max. Abmessungen

Farbpunkt
LY /C
e —8
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75 —>te 40 !

Gewicht: max.1g
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pnp-

Flachentransistor

TELEFUNKEN

Gleichstrom-MeBwerte, tamb = 25°C

Arbeitspunkt —Uce =6V, —lc=05mA

Basisstrom —Is 8 uA
Basisspannung —Uge 230 mVY
Reststrome

Collectorreststrom, —Ucs = 6 V —lebo 3 < 30 nA
Emitter offen

Collectorreststrom, —Uck = 6 V —lek 35 < 50 pA
Emitter-Basis kurzgeschlossen

Collectorreststrom, —Uce = 6 V —lce 70 < 500 nA
Zge = 30 kQ

Emitterreststrom, —Ugg = 6 V —lebo 08 < 2 uA

Collector offen

Wechselstrom-MeBwerte, tam = 25°C, —Ucs bzw. —Uce =6V, —lc = 0.5 mA

a-Grenzfrequenz fal) 45 > 25 MHz
Stromverstdrkungsfaktor, f = 1kHz hte 60 .
Rauschzahl, fe = 1 MHz F2) 8 < 10 dB

Vierpolparameter, f = 1kHz, Emitterschaltung

Eingangsleitwert Yie 0,285 01..1 mS
Ausgang kurzgeschlossen

Rucksteilheit Yre 0,07 0,02...0,12 uS

Vorwdrtssteilheit Yie 19 17,5..19,5 mA/V

Ausgangsleitwert Yoe 1 0,66..5 uS

Eingang kurzgeschlossen

1) f_ist die Betriebsfrequenz, bei welcher der Stromverstérkungsfaktor a in Basisschaltung auf das 0,7fache
ssines Wertes bei 1 kHz abgesunken ist.

?) Gemessen in einer Mischstufe in Emitterschaltung fo = 25 MHz und Leistungsanpassung zwischen Transistor-
Eingangswiderstand und Generator-Innenwiderstand. (Siehe auch TELEFUNKEN-Réhrenmitteilung
for die Industrie 580339, 5804 40.

)
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TELEFUNKEN

Wechselstrom-MeBwerte, tamp = 25°C, —Uce =6V, —lc =05mA

-

Mischstufe in Emitterschaltung, f = 25 MHz

Eingangsleitwert Yie = gie T j0Cie Uie 6,25 3,33...10 mS

Ausgang kurzgeschlossen
WCie 15,7 6,38...251 m$

. . 1

Eingangswiderstand —— 160 100...300 Q
Ausgang kurzgeschlossen gie

Eingangskapazitat Cie 100 40...160 pF

Riicksteilheit Yre = Ore T j0Cre Ore 40 16,7...100 )

©Cre 0315 0,235..0,63 m$

1
Riickwirkungswiderstand Ore 25 10...60 kQ
Rickwirkungskapazitdt Cre 2 1,5..4 pF
Vorwartssteilheit yie = | ytel" eivfe | yfel 19 17..22 mA/V
Pfe —47 °
Ausgangsleitwert Yoe = Joe T jwCoe Joe 20 5..100 nS
Eingang kurzgeschlossen
WCoe 440 314...630 us
1
Ausgangswiderstand Doe 50 10...200 kQ
Ausgangskapazitét Coe 28 2.4 pF
Eingang kurzgeschlossen
Basiswiderstand Bb 20 < 35 Q

Bi-Frequenz f813) 35 > 15 MHz

3 f 1-Grenzfrequenz ist die Betriebsfrequenz, bei welcher der Betrag des Stromverstdrkungsfaktors @ in
Emitterschaltung gleich 1 geworden ist.
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TELEFUNKEN oce1a]

Grenzwerte, absolute Maxima

Spannung zwischen Collector und Emitter —Uce 10 \
bei Zpe = 30 kQ

Spannung zwischen Collector und Emitter —Uck 25 \'
bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke

Spannung zwischen Collector und Basis —UcBo 25 A"
bei offenem Emitter

Spannung zwischen Emitter und Basis —UeBo 0,8 \
bei offenem Collector

Collector- + Emitter-Verlustleistung, Pc.E 30 mW
tumb = 45 °C

Sperrschichttemperatur ti 75 °C

max. Abmessungen

roter Punkt
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Gewicht: max.1g
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TELEFUNKEN

Betriebswerte

Selbsischwinge;\de Mischstufe fir KW

h |

—o6/o+
Bereich MeBifrequenz Mischverstarkung 1) Oszillatorspannung )
59..18 MHz 12 MHz 20 (17,5) dB 150 mVY
10...27 MHz 20 MHz 18 (16) dB 125 mV

1) Als Mischverstirkung wird das Verhdlinis der an einem 2,5 kQ-Widerstand abgegebenen ZF-leistung zu
der im Eingangskreis verfigbaren ZF-Leistung bezeichnet. -

2) Effektivwert der Oszillatorspannung gemessen an R3.

Schaliteilliste
(o e 2%ach Drehkondensator, NSF 528/2
C, Cs Keramiktrimmer
C; Cy Papierkondensator, induktionsarm
Cy Styroflexkondensator
Cs Styroflexkondensator
Cs Keramikkondensator
bei fo = 59...18 MHz
fo = 10..27 MHz
Cy Styroflexkondensator
bei fo = 5,9...18 MHz
fo = 10..27 MHz

104

7

2X283 pF
6..30 pF

40 nfF 125V

22 nF 125V

1 nF 125 Vv

80 pF 125 V

60 pF 125 V

22 nF 125V

43 nF 125V

/A\_‘.
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D
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) ﬁ E[
Lg

Eingangskreis Ostzillatorkreis ZF-Ubertrager
Eingangsfrequenz = 59..18 MHz Eingangsfrequenz = 10...27 MHz
L, Eingangskreisspule L, Eingangskreisspule
3,63 uH, 22 Wdg. 0,35 CulS 1,22 yH, 13 Wdg. 08 Cul$S
¢ =9 mm, Kern FC-FU Ll M7 ¢ =9 mm, Kern FC-FU Il M7
L, Koppelspule L, Koppelspule
2,5Wdg.0,2 CulS 2 Wdg. 0,35 CulS
L, ' Oszillatorkreisspule L, Oszillatorkreisspule
3,37 uH, 21 Wdg. 0,35 Cul$ 1,06 uH, 13 Wdg. 0,8 CulS
Anzapf bei 14. Wdg. Anzapf bei 9. Wdg.
© ¢ =9 mm, Kern FC-FU Il M7 ¢ =9 mm, Kern FC-FU I M7
Ly, Ls Koppelspule Ly Ls Koppelspule
2x1,5Wdg,. 0,2 CulS 2x1 Wdg. 0,35 CulS

ZF-Ubertrager, ZF = 465 kHz
(Vogt u. Co., F3A)

Lg 0,117 mH, 72 Wdg. HF-Litze 100,05
L 20 Wdg. 0,2 CulS
R Schichtwiderstand 2 kQ 01 W
R, Schichtwiderstand 25 kQ 01 W
R, Schichtwiderstand 1 kQ 0,1 W
R4 Schichtwiderstand 10 @ 01 W
Rs Schichtwiderstand 15 kQ 01 W
Tr Transistor OC 614
AN\
030161 EE‘EE >
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Flachentransistor UKW-Vor- u. Mischstufe
Gleichstrom-MeBwerte, toms = 25°C
Arbeitspunkt —Uce=6V, —lc=1mA
Basisstrom —lg 75 pA
Basisspannung —Uge 240 mVY
Reststrome
Collectorreststrom, —Ucg =6 V —lebo 3 < 30 pA
Emitter offen
Collectorreststrom, —Uck = 6 V —lek 35 < 50 pA
Emitter-Basis kurzgeschlossen
Collectorreststrom, —Uce =6 V —lceo 100 < 500 pA
bei Zge = 30kQ
Emitterresistrom, —Ugs = 6 V —lebo 06 < 20 nA

Collector offen

Wechselstrom-MeBwerte, tamb = 25°C, —Ucs bzw. —Uce =6V, —lc = 05 mA

a-Grenzfrequenz fol) 80 > 30 MHz
Stromverstarkungsfaktor, f = 1 kHz hte 110
Rauschzahl, fe = 1 MHz F2) 7 <10 dB

Vierpolparameter, f — 1 kHz, Emitterschaltung

Eingangsleitwert Yie 0,2 0,083..05 m$S
Ausgang kurzgeschlossen

Ricksteilheit Yre 0,07 0,03...0,12 uS

Vorwdirissteilheit Yie 19 18...19,5 mAJV

Ausgangsleitwert Yoe 1,11 072..5 nS

Eingang kurzgeschlossen

1) f,, ist die Betriebsfrequenz, bei welcher der Stromverstarkungsfaktor in Basisschaltung o auf das 0,7fache
seines Wertes bei 1 kHz abgesunken ist.
2) Gemessen in einer Mischstufe in Emitterschaltung mit Uy, = 250 mV und Leistungsanpassung zwischen
Transistor-Eingangswiderstand und Generator-Innenwiderstand. (Siehe auch TELEFUNKEN-RGhren-
mitteilung fir die Industrie 5707 23.)

010161 <@>
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TELEFUNKEN

-

Eingangsleitwert Yie = gie T j0Cie
Ausgang kurzgeschlossen

Eingangswiderstand
Ausgang kurzgeschlossen

Eingangskapazitat

Riicksteilheit Yre = Qre t+ jocre

Riickwirkungswiderstand
Riickwirkungskapazitét
Vorwdrtssteilheit

Yie = | Yte |- eife

Ausgangsleitwert Yoe = Joe T jwCoe
Eingang kurzgeschlossen

Ausgangswiderstand

Ausgangskapazitat
Eingang kurzgeschlossen

Basiswiderstand

3y-Frequenz

3) f5.-Grenzfrequenz ist die Betriebsfrequenz, bei welcher der

Emitterschaltung B gleich 1 geworden ist.

114

Mischstufe in Emitterschaltung, f = 95 MHz

Pfe
Joe

WCoe
Joe
Coe

'Bb

fm 3)

Wechselstrom-MeBwerte, tomb = 25°C, —Uce =6V, —Ic=1mA

85 155..665 mS
12 595..238 mS
35 15..60 kQ
21 10..40 pF
0625 05..1 uS
095 073..1,49 uS
16 1..2 kQ
16 12.25 pF
23 15..30 mA/JV
-82 —85..—105  °
0,303 0,285..0,665 uS
143 1,19..2,08 uS
33 15..45 kQ
24 2..35 pF
20 < 30 Q
0 > 15 MHz

Betrag des Stromverstarkungsfaktors in




TELEFUNKEN [ocers]

Wechselstrom-MeBwerte, tamb = 25°C, —Ucs =6V, —lc=1mA

-

Mischstufe in Basisschaltung, f = 95 MHz
Eingangsleitwert Yie = Gie T j0Cie dib 27 167..578 m$S

Ausgang kurzgeschlossen

wcib —535 0..—89 mS

Eingangswiderstand 1 37 17..60 Q
Ausgang kurzgeschlossen gdib
Eingangskapazitat Cib -9 0..—15 pF
Rt cksteilheit ¥rb = grb T j0Crb drb 0,293 0,22..0,67 m$
©Crb 0,535 036..072 m$S
Riickwirkungswiderstand g‘; 34 15..45 kQ
r
Riickwirkungskapazitét Crb 0,9 06..12 pF
Vorwérissteilheit yib = |yib|" eiotb |yl 17 14..19 mA/JY
Pfb 88 75..95 °
Ausgangsleitwert Yoe = Joe + j0Coe Job 0,303 0,22...0,67 m$S
Eingang kurzgeschlossen
®Cob 142  1,19..2,09 m$
Ausgangswiderstand 1 33 15..4,5 kQ
Jdob
Ausgangskapazitdt Cob 2,4 2..35 pF
Ausgang kurzgeschlossen
Basiswiderstand rBb 20 < 30 Q

020161 <@>
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[ocens] TELEFUNKEN

Grenzwerte, absolute Maxima

-

Spannung zwischen Collector und Emitter —Uce
bei Zpe = 30kQ

Spannung zwischen Collector und Emitter —Uck
bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke

Spannung zwischen Collector und Basis —Uceo
bei offenem Emitter

Spannung zwischen Emitter und Basis —Ueso
bei offenem Collector

Collector- + Emitter-Verlustleistung, Pc+E
famb = 45 OC

Sperrschichttemperatur t

max. Abmessungen

roter Punkt
(A

8
s 2 _I

1Y
"N
<«

Gewicht: max.1g

12

25

25

0,8

30

75

mW

°C
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!

In der angegebenen UKW-Vor-
des Transistors OC 615 in der Vorstufe > 7,7 dB, in der Mischstu
Die Gesamtleistungsverstérkung von Vor-

Betricbswerte

UKW-Vor- und UK\!V-Mischstufe

und UKW-Mischstufe ist die Leistungsverstérkung, Vi,
fe > 12,3 dB.
und Mischstufe betragt im Mittel 23 dB.

HC SA 6mm ¢

030161

Vi mittes <2308
~——V, =77d8 y=123d8 ——™
ry JF=107M1z
L
[:77 €72 ’ »_’—Ugf
R LS|
[ 5 llf: i
C ! [;; 3
Rs
+
1714
p—o-
Schaliteilliste
(o Scheibchenkondensator 300 pF
HC SA 6mm @
C, R&hrchenkondensator, RD 2X12mm 40 pF
C; Réhrchenkondensator, RD 2X12mm 25 pF
C, C/ Drehkondensator 2..12 pF
Cs Rohrchenkondensator, RD 2X12mm 20 pF
Cs Scheibchenkondensator, SA 6 mm @ 5 pF
C Styroflexkondensator 1 nF 125 V

Cs Scheibchenkondensator 300 pF

17



TELEFUNKEN

2,5

500

40

14

nF
pF
pF
pF 125 V
pF
pF
ke 01 W
kQ 01 W
Q 01 W
kQ 01 W
ke 01 W
Q 01 W
Q 01 W
OC 615
OC 615

C, Scheibchenkondensator
HC SA 12mm @
Cuo Scheibchrenkondensator
HC SA 8 mm @
Cn Réhrchenkondensator, RD 2X12 mm
Chn Styroflexkondensator
Cis Keramikkondensatoren,
parallelgeschaltet
DIN 41376/75-N 750
DIN 41374/ -N 470
L, Eingangskreisspule
5Wdg. 0,8 Cu versilbert
@ =7 mm, Kern M6 GW 6/12-FR
L, Koppelspule
2Wdg.0,4 CulS in L,
L; Zwischenkreisspulen
21/, Wdg. 0,8 Cu versilbert
¢ =7 mm, Kern M6 GW 6/12-FR
Ly 31/, Wdg. 0,6 Cu versilbert
@ =5mm, Kern M 4 GW é/12 FC-FU
Ls Oszillatorkreisspule
21/, Wdg. 0,8 Cu versilbert
¢ =7 mm, Kern M6 GW 6/12-FR
L ZF-Ubertrager, ZF = 10,7 MHz
30 Wdg. HF-litze 10X0,04, Lage
® = 5mm, Kern M4 GW 4/12FC-FU I
Ly 2Wdg.0,2CulS iiberkaltem Ende von Lg
Lg Drosselspule
30 Wdg. 0,2 CulS, Lage
auf Ferritstift = 4 mm
R Schichtwiderstand
R, Schichtwiderstand
Ry Schichtwiderstand
Ry Schichtwiderstand
Rs Schichtwiderstand
R¢ Schichtwiderstand
Ry Schichtwiderstand
Try Transistor
Tr, Transistor
AN
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D
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 TELEFUNKEN loc615] |

8
mA ;E'}E/Fg'i‘aﬁgr; _UHE = 300 mV_‘
7 /’
g
5
4
'/[; 260 my
: I/
2
260 mV
, HIE 250V
I 240 mv
c 220V | 200 my
0 05 10 1,5 19V
—lc = f(=Ucs
~lpg — —Uge = Parameter
tamb = 25°C
j J j TELEFUNKEN
15 \ - ~Ugg=320mV R/V-B1344R
-
P
mA — -
\
\ Pp4g =30 mW
1Y
10 T 300mV
‘\ — T - i
’/C —// \“
. 280mV
5 - =
— ind .\ | —
=~ I e - Zb‘DlmV’
=== 250mV
240my 1220 my
+200 mV
0 5 10 15 19V
=Uge _ —l¢ = f(—VUcg)
—Upe = Parameter
famb = 25°C
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T = TELEFUNKEN
15 PC';'E I=30mW LT /9_100(‘:4 RS/V-B 1346 R
-~ &
mA i — = .90(uAI
"r// - e 1" 60 (uiA
~T\__L—rT L 70 uA
Y o
" T __ 60uA
(7 1L L -
I r'l i L L=+ 50u
‘ . 40 A
5 ~ yﬂﬂA
< 1
- "~ L1 2044 ]
EoE R
l 10uA
[
0 5 10 15 20 24V
Yoy —— P —lc = f(—Ucg)
t —lg = Parameter
tamb = 25°C

g |renersr T ]
o ~ =I5 = 70 A
mA e
8 / 50uA
7
/ 50 uA-
§ /i .
1// |
5 40uA |
|
o - dall
17/4 25uh
3 20.|uA_
N 5 uA—
2 1/ 1 ?l
I/, 104A_]
L . 544
y /- |
0 05 10 15 Y
—lc = f(—Ucg)
~lee > —lg = Parameter
famb = 25°C
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TELEFUNKEN
mA |rev-81347R ' !

4 - ,/ p.
: ~Upp=10V A/Oﬁ

<

6 77

100 200 300 400 mv
~lpg —— > ~lc = f(—Uge
—Uce = Parameter
fqmb = 25°C

79 TELEFUNKEN
RS IV-B1348 R,
mA 6 IV-B

15
“lem 7 65V
pd >
//

1 e

_l 0 r/ >
¢ /,/
A
//
5 P
7
Pred

0 10 20 30 L 50 60 70 80 90 100 110 WA

- ——»> —lc = f(—lg)
—Uce = Parameter
'umb = 25°C
AN
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TELEFUNKEN

“Upe

TELEFUNKEN I |
150 R&/V-B 1349 R 1 t
‘UA > '”EE""' 0,5 V7
100 /
7
y
50 /
]
0 et
200 250 300 350 my
- —_— —|B = f("‘UBE)
BE —Uce = Parameter
fqmb = 25°C
'IELEFUNKEN
30 R&(V-B 1350 R
v N
\
\
20
N\
N
N
\‘
10 ke
2 Upe 200v
o+
0
w! 2 6 6892 2 4 6893 2 4 68yt 2 4 68 1p5Q
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Zyy —> —Uce = f (Zsg)
fqmb = 25°C
AN
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OC 615
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